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基于压电光电子学效应的ZnO纳米线阵列应力传感与成像系统研究
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潘曹峰 研究员

联系人：胡晓东 教授 邮箱：huxd@pku.edu.cn

报告人简介：潘曹峰，中国科学院北京纳米能源与系统研究所研究员，博士生导师，中组部“青年千人计划”/北京市“海聚工程”入选者。2005、
2010年分别在清华大学材料科学与工程系获学士、博士学位，2011与2012年先后获得北京市优秀博士学位论文奖以及全国优秀博士学位论文

奖。其后于美国佐治亚理工学院材料科学与工程学院进行博士后研究。主要从事低维压电半导体力光电耦合效应及相关微纳光电功能器件研究。
以构建高性能微纳光电功能器件为目标，以低维压电半导体为载体，从材料的设计和可控制备出发，探索力光电耦合效应对压电半导体光电器
件性能的调制机制，研究了从单根纳米线原型器件到由大规模纳米线阵列构成的集成器件，在新型大规模柔性阵列式压电光电子学器件的设计
和集成、超高分辨

http://www.phy.pku.edu.cn/~icmp/forum/njt.xml

